DIODES DE REGULATION DE TENSION

zener diodes
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— IB° o= ° cathode au boitier cathode to case
aw / tease =75°C YHvj) = 150°C type + suffixe R : anode au boitier type + suffix R : anode to case
4 GZ 10A, (R) 50 350 9 10 11,0 250 24 2 250 5,5
4GZ212A, (R 50 300 10,5 12 13,6 210 3,2 2 250 6,5
4GZ15A, (R 50 250 13 15 16,5 170 4,5 2 250 7,0
4 GZ 18A, (R 50 200 16 18 20,5 140 6,0 2 250 75
4GZ22A, (R 50 160 20 22 245 115 8,5 2 250 8,0
4GZ 27A, (R 50 130 24 27 30 95 11 2 250 ‘ 8,5
4 GZ 33A, (R 50 110 29 33 36 75 17 2 300 8,6
4 GZ 39A, (R 50 90 35 39 43 65 21 2 300 9,0 DO 4
4GZ47A, (R 50 78 42 47 52 55 28 2 400 9,0
4 GZ 56A, (R 50 64 50 62 62 45 38 2 500 9,0
4 GZ68A, (R 50 53 61 68 75 37 52 < 600 9,0
4 GZ 82A, (R 50 44 74 82 91 30 72 2, 700 9,0
4 GZ 108, (R) 50 35 90 100 110 25 96 2 900 9,0
4 GZ 128, (R) 50 30 [ 105 120 135 20 135 2 1200 9,5
4 GZ 158, (R) 50 25| 130 150 165 17 190 2 1500 9,5
4 GZ 188, (R) 50 20 | 160 180 205 14 260 2 1850 9,5
— 78° o = 0 anode au boitier anode to case
ow / tease =75°C tvj) = 175°C type + suffixe R : cathode au boitier  type + suffix R : cathode to case
1N 2970 B, (R 150 1400 6,4 6,8 7,2 370 1,2 1 500 4,0 150 5,2
1N 2971 B, (R 150 1300 7,0 7,5 7.9 335 1,3 1 250 45 100 5,7
1N 2972 8, (R 150 1100 7,7 8,2 8,7 305 1,5 1 250 48 50 6,2
1N 2973 B, (R) 150 1000 8,5 9,1 9,6 275 2 1 250 5,1 25 6.9
1N 2974 B, (R) 150 940 9,4 10 10,6 250 3 1 250 5,5 10 7,6
1N 2975 B, (R) 150 860 10,4 11 11,6 230 3 1 250 6,0 10 8,4
1N 2976 B, (R 150 790 11,4 12 12,7 210 3 1 250 6,5 10 9,1
1N 2977 8, (R 150 710 124 13 14,1 190 3 1 250 6,5 10 9,9
1N 2979 B, (R 150 640 13,8 15 15,6 170 3 1 250 7,0 10 11
1N 2980 B, (R 150 590 15,3 16 17,1 155 4 1 250 7,0 10 12
1N 2982 B, (R 150 520 16,8 18 19,1 140 4 1 250 7,5 10 14
1N 2984 8, (R 150 470 18,8 20 21,2 125 4 1 250 7,5 10 15
1N 2985 B, (R 150 430 20,8 22 23,3 115 5 1 250 8,0 10 17
1N 2986 B, (R 150 390 22,8 24 256 105 S 1 250 8,0 10 18
1N 2988 B, (R 150 350 25,1 27 28,9 95 7 1 250 8,5 10 21
1N 2989 B, (R 150 310 28 30 32 85 8 1 300 8,5 10 23
1N 2990 B, (R 150 290 31 33 35 75 9 1 300 85 10 25
1N 2991 B, (R 150 260 34 | 36 38 70 10 1 300 8,5 10 27 DO 4
1N 2992 B, (R 150 240 37 | 39 41 65 11 1 300 9,0 10 30
1N 2993 B, (R 150 220 40 | 43 46 60 12 1 400 9,0 10 33
1N 2995 B, (R 150 200 44 47 50 55 14 1 400 9,0 10 36
1N 2997 B, (R 150 190 48 51 54 50 15 1 500 9,0 10 39
1N 2999 B, (R 150 170 52 56 60 45 16 1 500 9,0 10 43
1N 3000 B, (R 150 150 58 62 66 40 17 1 600 9,0 10 a7
1N 3001 B, (R 150 140 64 68 72 37 18 1 600 9,0 10 52
1N 3002 B, (R 150 130 70 75 79 33 22 1 600 9,0 10 56
1N 3003 B, (R 150 120 77 82 87 30 25 1 700 9,0 10 62
1N 3004 B, (R 150 100 85 91 96 28 35 1 800 9,0 10 69
1N 3005 B, (R) 150 94 94 100 106 25 40 1 900 9,0 10 76
1N 3007 B, (R} 150 86 | 104 110 116 23 55 1 1100 9,0 10 84
1N 3008 B, (R} 150 79 | 114 120 127 20 75 1 1200 9,6 10 91
1N 3009 B, (R 150 71 124 130 141 19 100 1 1300 9,5 10 99
1N 3011 B, (R 150 64 | 138 150 156 17 175 1 1500 95 10 114
1IN 3012 B, (R 150 59 | 163 160 171 16 200 1 1600 9,5 10 122
1N 3014 B, (R) 150 52 | 168 180 191 14 260 1 1800 9,5 10 137
1N 3015 B, (R) 150 47 | 188 200 212 12 300 1 2000 10 10 152
— 78° o — © cathode au boitier cathode to case

W/ teae=75°C tvj) = 150°C type + suffixe R :anode au boitier type + suffix R :anode to case
GZ 6A,PZ 6A, (R} 150 1300 6,1 6,8 7,5 370 1,2 3 500 3
GZ 8A,PZ 8A, (R) 150 1100 7,4 8,2 9,1 305 1,8 3 250 4
GZ 10A, PZ 10A, (R) 150 925 9,0 10 11,0 250 2,4 2 250 5 DO 4
GZ 12A,PZ 12A, (R} 150 770 10,5 12 13,5 210 3,2 2 250 5,7 G2)
GZ 15A, PZ 15A, (R} 150 625 13 15 16,5 170 45 2 250 6,3 S95a
GZ 18A, PZ 18A, (R) 150 500 16 18 20,5 140 6,0 2 250 6,8 ®2z}
GZ 22A, PZ 22A, (R) 150 415 20 22 245 115 85 2 250 7,3
GZ 27A, PZ 27A, (R} 150 335 24 27 30 95 11 2 250 7,7
GZ 33A, PZ 33A, (R) 150 275 29 33 36 75 17 2 300 8,0
suite page 24.
* Nous consulter pour talérances différentes. * Please, consult us for others tolerances.




